
2020-2021IC ( IC) 





   : 2.0 V ~ 12.0 V 0.1 V  
   : 3.0 V ~ 50 V 
   : 1.0% (Tj = 25°C) 

 4.0% (Tj = 40°C ~ 125°C) 
 :  :  4.0 A ( ) 15.0 A ( ) (Tj = 40°C ~ 135°C) 

  :  0.1 A ( ) 3.5 A ( ) (Tj = 40°C ~ 135°C) 
   : 200 mA (VIN VOUT(S) 2.0 V)*1 
   : 0.1 F  
   :  
   :  
  ON / OFF  :  
   : Ta = 40°C ~ 125°C 
   (Sn 100%)  

 
 
*1.   

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 NC
5 VSS
6 VIN

HSOP-6

1 32

46 5

   : 2.0 V ~ 15.0 V 0.1 V  
   : 3.0 V ~ 50 V 
   : 1.0% (Tj = 25°C) 

 3.0% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 :  :  4.0 A ( ) 9.0 A ( ) (Ta = 40°C ~ 105°C) 

  :  0.1 A ( ) 2.5 A ( ) (Ta = 40°C ~ 105°C) 
   : 200 mA (VIN VOUT(S) 2.0 V)*1 
  : 0.1 F  
   :  
   :  
  ON / OFF  :  
   : Ta = 40°C ~ 105°C 
   (Sn 100%)  

 
*1.   

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 NC
5 VSS
6 VIN

HSOP-6

1 32

46 5



   : 2.0 V ~ 15.0 V 0.1 V  
   : 3.0 V ~ 50 V 
   : 1.0% (Tj = 25°C) 

 3.0% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 :  :  4.0 A ( ) 9.0 A ( ) (Ta = 40°C ~ 105°C) 

  :  0.1 A ( ) 2.5 A ( ) (Ta = 40°C ~ 105°C) 
   : 200 mA (VIN VOUT(S) 2.0 V)  
   : 0.1 F  
   :  
   :  
  ON / OFF  :  
   : Ta = 40°C ~ 105°C 
   (Sn 100%)  

 
 

 

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 NC
5 VSS
6 VIN

HSOP-6

1 32

46 5

•   : 2.0 V ~ 15.0 V 0.1 V  

•   : 3.0 V ~ 50 V 
•   : ±1.0% (Tj = +25°C) 
 ±4.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
• :  :  4.0 μA ( ) 15.0 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +135°C) 
  :  0.1 μA ( ) 3.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +135°C) 
•   : 200 mA (VIN VOUT(S) + 2.0 V)*1 
•   : 0.1 μF  
•   :  
•   :  
•  ON / OFF  :  
•   : Ta = −40°C ~ +125°C 
•   (Sn 100%)  
• 65 V
•  AEC-Q100 *2  
 
*1.  IC  
*2.  
 

1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 NC
5 VIN

TO-252-5S(A)
3

51 42



1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 NC
5 VIN

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 NC
5 VSS
6 VIN

HSOP-6

1 32

46 5
TO-252-5S(A)

3
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•   : 2.0 V ~ 15.0 V 0.1 V  

•   : 3.0 V ~ 50 V 
•   : ±1.0% (Tj = +25°C) 
 ±3.0% (Tj = −40°C ~ +105°C) 
• :  :  4.0 μA ( ) 9.0 μA ( ) (Ta= −40°C ~ +105°C) 
  :  0.1 μA ( ) 2.5 μA ( ) (Ta = −40°C ~ +105°C) 
•   : 200 mA (VIN VOUT(S) + 2.0 V)*1 
•   : 0.1 μF  
•   :  
•   :  
•  ON / OFF  :  
•   : Ta = −40°C ~ +105°C 
•   (Sn 100%)  
•  65 V  
•  AEC-Q100 *2 
 
*1.  IC  
*2.  
 

•  : 2.5 V ~ 16.0 V 0.1 V  
•  : 3.0 V ~ 36 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  :  : 6.5 μA ( ) 8.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
  : 0.1 μA ( ) 3.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : 250 mA (VIN VOUT(S) + 2.0 V )*1 
•  :  ( 1.0 μF) 
•  :  (1.0 μF ~ 100 μF) 
•  : 
•  : 165°C ( ) 
• ON / OFF  :  

 
•  Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)   
• 45 V  
• AEC-Q100 *2   
 
*1. IC  
*2. 
 

1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 NC
5 VIN

1 NC
2 VSS
3 VIN
4 VOUT
5 ON/OFF

1 VIN
2 VSS
3 NC
4 ON/OFF
5 VOUT

1 VOUT
2 NC
3 NC
4 ON/OFF
5 VSS
6 NC
7 NC
8 VIN

1 VOUT
2 NC
3 NC
4 ON/OFF
5 VSS
6 NC
7 NC
8 VIN

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 NC
5 VSS
6 VIN

SOT-23-5

1 32

45

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2

SOT-89-5

1 32

45

HSOP-6

1 32

46 5
HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3
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1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 NC
5 VIN

1 NC
2 VSS
3 VIN
4 VOUT
5 ON/OFF

1 VIN
2 VSS
3 NC
4 ON/OFF
5 VOUT

1 VOUT
2 NC
3 NC
4 ON/OFF
5 VSS
6 NC
7 NC
8 VIN

1 VOUT
2 NC
3 NC
4 ON/OFF
5 VSS
6 NC
7 NC
8 VIN

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 NC
5 VSS
6 VIN

SOT-23-5

1 32

45

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2

SOT-89-5

1 32

45

HSOP-6

1 32

46 5
HSOP-8A 
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3

2
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3
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•  : 2.5 V ~ 16.0 V 0.1 V  
•  : 3.0 V ~ 36 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  :  : 6.5 μA ( ) 8.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
  : 0.1 μA ( ) 3.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  : 250 mA (VIN VOUT(S) + 2.0 V )*1 
•  :  ( 1.0 μF) 
•  :  (1.0 μF ~ 100 μF) 
•  : 
•  : 165°C ( ) 
• ON / OFF  :  
  
•  Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)   
• 45 V  
• AEC-Q100 *2  
 
*1. IC  
*2. 

•  ( ) : 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V 
•  ( ) : 1.8 V ~ 30.0 V
•  : 2.8 V ~ 36.0 V 
•  : ±1.5% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  :  : 5.0 μA ( ) 9.8 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
  : 0.1 μA ( ) 2.0 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : 500 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  :  ( 1.0 μF) 
•  :  ( )
•  : 170°C ( ) 
• ON / OFF  :  
  

 
• : Ta = −40°C ~ +125°C 
• (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *2  
 
*1. IC  
*2.  

 S-19213B18,30,33, S-19213B00
 50,80,C0

1 VIN  VIN
2 ON/OFF  ON/OFF
3 VSS  VSS
4 NC  VADJ
5 VOUT  VOUT

 S-19213B18,30,33, S-19213B00
 50,80,C0

1 VIN  VIN
2 NC  NC
3 NC  NC
4 ON/OFF  ON/OFF
5 VSS  VSS
6 NC  NC
7 NC  VADJ
8 VOUT  VOUT

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3

51 42



•  ( ) : 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V 
•  ( ) : 1.8 V ~ 30.0 V
•  : 2.8 V ~ 36.0 V 
•  : ±1.5% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  :  : 5.0 μA ( ) 9.8 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
  : 0.1 μA ( ) 2.0 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : 1000 mA (VIN VOUT(S) + 2.0 V )*1 
•  :  ( 1.0 μF) 
•  :  ( )
•  : 170°C ( ) 
• ON / OFF  :  
  

 
• : Ta = −40°C ~ +125°C 
• (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *2  
 
*1. IC  
*2.  

 S-19214B18,30,33, S-19214B00
 50,80,C0

1 VIN  VIN
2 ON/OFF  ON/OFF
3 VSS  VSS
4 NC  VADJ
5 VOUT  VOUT

 S-19214B18,30,33, S-19214B00
 50,80,C0

1 VIN  VIN
2 NC  NC
3 NC  NC
4 ON/OFF  ON/OFF
5 VSS  VSS
6 NC  NC
7 NC  VADJ
8 VOUT  VOUT

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3
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•  ( ): 1.0 V ~ 6.0 V 0.05 V  
•  ( ): 1.0 V ~ 9.0 V

( HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030)) 
•  : 2.5 V ~ 10.0 V 
•  : ±2.3% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
• : 0.09 V ( ) (2.6 V IOUT = 200 mA ) 
•  :  : 120 μA ( ) 150 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
  : 0.1 μA ( ) 10.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : 500 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  : 60 dB ( ) (f = 1.0 kHz ) 
•  : 
•  : 170°C ( ) 
•  : ON / OFF ON  

 : E / F / G / H tSS = 6.0 ms ( ) (CSS = 10 nF) 
  (CSS)  (tSS) 

 : A / B / C / D tSS = 1.0 ms ( ) 
• ON / OFF  :  
  " " / " " 

 " " / " " 
• : Ta = −40°C ~ +125°C 
• (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2  

*1. IC  
*2.  

 E/F/G/H type
 (Internally Set)
1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 SSC
5 VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VOUT NC VADJ
3 VSS VSS VSS
4 NC ON/OFF ON/OFF
5 ON/OFF SSC SSC
6 NC NC NC
7 NC NC NC
8 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VOUT VOUT VADJ
3 VSS VSS VSS
4 NC ON/OFF ON/OFF
5 ON/OFF SSC SSC
6 NC NC NC
7 NC NC NC
8 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type A/B/C/D type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VSS VSS VSS
3 ON/OFF ON/OFF VADJ
4 NC SSC ON/OFF
5 VSS VSS VSS
6 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) 
1 ON/OFF ON/OFF
2 VSS VSS
3 NC SSC
4 VIN VIN
5 VOUT VOUT

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

SOT-89-5

1 32

45
HSOP-6

1 32

46 5

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3

51 42



•  ( ): 1.0 V ~ 6.0 V 0.05 V  
•  ( ): 1.0 V ~ 9.0 V

( HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030)) 
•  : 2.5 V ~ 10.0 V 
•  : ±2.3% (Tj = −40°C ~ +105°C) 
• : 0.09 V ( ) (2.6 V IOUT = 200 mA ) 
•  :  : 120 μA ( ) 150 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
  : 0.1 μA ( ) 4.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  : 500 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  : 60 dB ( ) (f = 1.0 kHz ) 
•  : 
•  : 170°C ( ) 
•  : ON / OFF ON  

 : E / F / G / H tSS = 6.0 ms ( ) (CSS = 10 nF) 
  (CSS)  (tSS) 

 : A / B / C / D tSS = 1.0 ms ( ) 
• ON / OFF  :  
  " " / " " 
  " " / " " 
• : Ta = −40°C ~ +105°C 
• (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2  
*1. IC  
*2.  

 E/F/G/H type
 (Internally Set)
1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 SSC
5 VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VOUT NC VADJ
3 VSS VSS VSS
4 NC ON/OFF ON/OFF
5 ON/OFF SSC SSC
6 NC NC NC
7 NC NC NC
8 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VOUT VOUT VADJ
3 VSS VSS VSS
4 NC ON/OFF ON/OFF
5 ON/OFF SSC SSC
6 NC NC NC
7 NC NC NC
8 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type A/B/C/D type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VSS VSS VSS
3 ON/OFF ON/OFF VADJ
4 NC SSC ON/OFF
5 VSS VSS VSS
6 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) 
1 ON/OFF ON/OFF
2 VSS VSS
3 NC SSC
4 VIN VIN
5 VOUT VOUT

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

SOT-89-5

1 32

45
HSOP-6

1 32

46 5

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3
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•  ( ): 1.0 V ~ 6.0 V 0.05 V  
•  ( ): 1.0 V ~ 9.0 V

( HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030)) 
•  : 2.5 V ~ 10.0 V 
•  : ±2.3% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
• : 0.38 V ( ) (2.6 V IOUT = 1000 mA ) 
•  :  : 120 μA ( ) 150 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
  : 0.1 μA ( ) 10.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : 1000 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  : 60 dB ( ) (f = 1.0 kHz ) 
•  : 
•  : 170°C ( ) 
•  : ON / OFF ON  

 : E / F / G / H tSS = 6.0 ms ( ) (CSS = 10 nF) 
  (CSS)  (tSS) 

 : A / B / C / D tSS = 1.0 ms ( ) 
• ON / OFF  :  
  " " / " " 

 " " / " " 
• : Ta = −40°C ~ +125°C 
• (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2  
 
*1. IC  
*2.  

 E/F/G/H type
 (Internally Set)
1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 SSC
5 VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VOUT NC VADJ
3 VSS VSS VSS
4 NC ON/OFF ON/OFF
5 ON/OFF SSC SSC
6 NC NC NC
7 NC NC NC
8 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VOUT VOUT VADJ
3 VSS VSS VSS
4 NC ON/OFF ON/OFF
5 ON/OFF SSC SSC
6 NC NC NC
7 NC NC NC
8 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type A/B/C/D type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VSS VSS VSS
3 ON/OFF ON/OFF VADJ
4 NC SSC ON/OFF
5 VSS VSS VSS
6 VIN VIN VIN

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

HSOP-6

1 32

46 5

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3

51 42



•  ( ): 1.0 V ~ 6.0 V 0.05 V  
•  ( ): 1.0 V ~ 9.0 V

( HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030)) 
•  : 2.5 V ~ 10.0 V 
•  : ±2.3% (Tj = −40°C ~ +105°C) 
• : 0.38 V ( ) (2.6 V IOUT = 1000 mA ) 
•  :  : 120 μA ( ) 150 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
  : 0.1 μA ( ) 4.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  : 1000 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  : 60 dB ( ) (f = 1.0 kHz ) 
•  : 
•  : 170°C ( ) 
•  : ON / OFF ON  

 : E / F / G / H tSS = 6.0 ms ( ) (CSS = 10 nF) 
  (CSS)  (tSS) 

 : A / B / C / D tSS = 1.0 ms ( ) 
• ON / OFF  :  
  " " / " " 

 " " / " " 
• : Ta = −40°C ~ +105°C 
• (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2  
 
*1. IC  
*2.  

 E/F/G/H type
 (Internally Set)
1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 SSC
5 VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VOUT NC VADJ
3 VSS VSS VSS
4 NC ON/OFF ON/OFF
5 ON/OFF SSC SSC
6 NC NC NC
7 NC NC NC
8 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type E/F/G/H type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VOUT VOUT VADJ
3 VSS VSS VSS
4 NC ON/OFF ON/OFF
5 ON/OFF SSC SSC
6 NC NC NC
7 NC NC NC
8 VIN VIN VIN

 A/B/C/D type E/F/G/H type A/B/C/D type
 (Internally Set) (Internally Set) (Externally Set)
1 VOUT VOUT VOUT
2 VSS VSS VSS
3 ON/OFF ON/OFF VADJ
4 NC SSC ON/OFF
5 VSS VSS VSS
6 VIN VIN VIN

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

HSOP-6

1 32

46 5

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3
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•  : 1.0 V ~ 6.0 V 0.05 V  
•  : 2.5 V ~ 10.0 V 
•  : ±2.3% (Tj = −40°C ~ +105°C) 
• : 0.62 V ( ) (3.0 V IOUT = 2000 mA ) 
•  :  : 120 μA ( ) 150 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
  : 0.1 μA ( ) 4.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  : 2000 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  : 60 dB ( ) (f = 1.0 kHz ) 
•  : 
•  : 170°C ( ) 
•  : ON / OFF ON  

tSS = 6.0 ms ( ) (CSS = 10 nF) 
 (CSS)  

• ON / OFF  :  
  " " / " " 

 " " / " " 
• : Ta = −40°C ~ +105°C 
• (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2  
 
*1. IC  
*2.  

1 VOUT
2 ON/OFF
3 VSS
4 SSC
5 VIN

TO-252-5S(A)
3

51 42



•  : 1.0 V ~ 5.5 V 0.05 V  
•  : 2.5 V ~ 6.5 V 
•  : ±3.0% (Tj = −40°C ~ +105°C) 
• : 0.09 V ( ) (2.6 V IOUT = 200 mA ) 
•  :  : 120 μA ( ) 150 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
  : 0.1 μA ( ) 4.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  : 500 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  : 60 dB ( ) (f = 1.0 kHz ) 
•  : 
•  : 170°C ( ) 
•  : ON / OFF ON  

 : tSS = 6.0 ms ( ) (CSS = 10 nF) 
  (CSS)  (tSS) 

• ON / OFF  :  
  
  
• : Ta = −40°C ~ +105°C 
• (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2  
 
*1. IC  
*2.  

•  : 1.0 V ~ 5.5 V 0.05 V  
•  : 2.5 V ~ 6.5 V 
•  : ±3.0% (Tj = −40°C ~ +105°C) 
• : 0.38 V ( ) (2.6 V IOUT = 1000 mA ) 
•  :  : 120 μA ( ) 150 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
  : 0.1 μA ( ) 4.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  : 1000 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  : 60 dB ( ) (f = 1.0 kHz ) 
•  : 
•  : 170°C ( ) 
•  : ON / OFF ON  

 : tSS = 6.0 ms ( ) (CSS = 10 nF) 
  (CSS)  (tSS)) 

• ON / OFF  :  
  
  
• : Ta = −40°C ~ +105°C 
• (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2  
 
*1. IC  
*2.  

1 ON/OFF
2 VSS
3 SSC
4 VIN
5 VOUT

SOT-89-5

1 32

45
1 VOUT
2 NC
3 VSS
4 ON/OFF
5 SSC
6 NC
7 NC
8 VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2



•  : 1.0 V ~ 3.5 V 0.05 V  
•  : 1.5 V ~ 5.5 V 
•  : ±2.5% (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  :  : 20 μA ( ) 50 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
  : 0.1 μA ( ) 4.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  : 0.16 V ( ) (2.8 V IOUT = 100 mA) 
•  : 150 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 75 dB ( ) (1.2 V f = 1.0 kHz) 
 70 dB ( ) (2.8 V f = 1.0 kHz) 
•  : 1.0 μF  
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 150°C ( ) 
• ON / OFF  :  
  " " / " " 
  " " / " " 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)   
• AEC-Q100 *2  

*1. IC  
*2.  

•  : 1.0 V ~ 3.6 V 0.05 V  
•  : 1.5 V ~ 5.5 V 
•  : ±15 mV (1.0 V VOUT(S) 1.5 V Ta = +25°C) 
 ±1.0% (1.5 V VOUT(S) 3.6 V Ta = +25°C) 
 ±3.0% (1.0 V VOUT(S) 3.6 V Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  :  : 36 μA ( ) 57 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
  : 0.1 μA ( ) 4.2 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +105°C) 
•  : 70 mV ( ) (2.8 V IOUT = 100 mA ) 
•  : 150 mA (VIN VOUT(S) + 1.0 V )*1 
•  : 70 dB ( ) (VOUT(S) 2.5 V f = 10 kHz ) 
 80 dB ( ) (f = 1.0 kHz ) 
•  : 1.0 μF  
•  : 1.0 μF  
•  : ON / OFF ON  

SOT-23-5 SST tSS0 = 0.1 ms ( ) /  
tSS1 = 1.0 ms ( ) 
SC-82AB tSS0 = 0.1 ms ( ) 
HSNT-4(1010)B tSS0 = 0.1 ms ( ) tSS1 = 1.0 ms 
( ) 

•  :  
• ON / OFF  :  
  " " / " " 
  " " / " " 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)   
• AEC-Q100 *2  

*1. IC  
*2.  

1 VIN
2 VSS
3 ON/OFF
4 NC
5 VOUT

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 VIN

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 VIN

HSNT-4(0808)B

1 4
2 3

HSNT-4(1010)B

1 4
2 3

SOT-23-5

1 32

45

1 VIN
2 VSS
3 ON/OFF
4 SST
5 VOUT

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 VIN

1 ON/OFF
2 VSS
3 VOUT
4 VIN

SC-82AB

1 2

34

HSNT-4(1010)B

1 4
2 3

SOT-23-5

1 32

45



 
•  : 2.9 V ~ 5.3 V 0.1 V  
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : 240 mV ( ) (VOUT(S) = 5.0 V IOUT = 30 mA) 
•  : 40 mA (VIN = VOUT(S) + 2.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 160°C ( ) 
 

 
•  : 2.6 V ~ VOUT(S) − 0.3 V 0.1 V  
•  : A : 1.8 V ~ 36.0 V 
  B : 2.5 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  " " / " " : " "  : 5.0% VHYS 30.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
  " "  : VHYS = 0% 
•  : ±20% (CD = 3.3 nF, Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : N  
  CMOS  
 

 
•  : 2.2 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *2 

 
*1.  IC  
*2.   

1 CD
2 VSS
3 VIN
4 VOUT
5 RO

1 RO
2 VSS
3 VOUT
4 VIN
5 CD

1 NC
2 VOUT
3 RO
4 NC
5 CD
6 VSS
7 NC
8 VIN

SOT-23-5

1 32

45

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2

SOT-89-5

1 32

45

 
•  : 3.0 V ~ 5.3 V 0.1 V  
•  : 4.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 120 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 200 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 2.2 μF  
•  : 70 dB ( ) (f = 100 Hz) 
•  :  
•  : 170°C ( ) 
 

 
•  : 2.6 V ~  5.0 V 0.1 V  
•  : ±100 mV (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 18 ms ( ) (CDLY = 47 nF) 
 

 
•  :  : 60 μA ( ) 95 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

1 VIN
2 VOUT
3 VSS
4 DLY
5 RO

1 VOUT
2 NC
3 VSS
4 DLY
5 RO
6 NC
7 NC
8 VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3

51 42



 
•  : 3.0 V ~ 5.3 V 0.1 V  
•  : 4.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 120 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 400 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 2.2 μF  
•  : 70 dB ( ) (f = 100 Hz) 
•  :  
•  : 170°C ( ) 
 

 
•  : 2.6 V ~  5.0 V 0.1 V  
•  : ±100 mV (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 18 ms ( ) (CDLY = 47 nF) 
 

 
•  :  : 60 μA ( ) 95 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

1 VOUT
2 DLY
3 VSS
4 RO
5 VIN

1 VOUT
2 NC
3 VSS
4 DLY
5 RO
6 NC
7 NC
8 VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-5S(A)
3

51 42

1 SENSE
2 VSS
3 VIN
4 VOUT
5 RO

1 RO
2 VSS
3 VOUT
4 VIN
5 SENSE

1 NC
2 VOUT
3 RO
4 NC
5 SENSE
6 VSS
7 NC
8 VIN

SOT-23-5

1 32

45

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2

SOT-89-5

1 32

45

 
•  : .0 V ~ 5.3 V 0.1 V  
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±0.03 V (1.0 V VOUT(S) 1.5 V, Tj = −40°C ~ +125°C) 
  ±2.0% (1.5 V VOUT(S) 5.3 V, Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : 240 mV ( ) (VOUT(S) = 5.0 V, IOUT = 30 mA) 
•  : 40 mA (1.0 V VOUT(S) 2.0 V, VIN = 4.0 V)*1 
  40 mA (2.0 V VOUT(S) 5.3 V, VIN = VOUT(S) + 2.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 160°C ( ) 
•  :  
 

 
•  : 3.0 V ~  11.3 V 0.1 V  
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  " " / " " : " "  : 5.0% VHYS 30.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
  " "  : VHYS = 0% 
•  : N  
 

 
•  :   : 2.0 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
   : 0.5 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *2 

 
*1.  IC  
*2.   



 
•  : A  : 1.0 V ~ 5.3 V 0.1 V  
  B  : 1.8 V ~ 5.3 V 0.1 V  
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±0.03 V (1.0 V VOUT(S) 1.5 V, Tj = −40°C ~ +125°C) 
  ±2.0% (1.5 V VOUT(S) 5.3 V, Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : 240 mV ( ) (VOUT(S) = 5.0 V IOUT = 30 mA) 
•  : 40 mA (1.0 V VOUT(S) 2.0 V, VIN 4.0 V)*1 
  40 mA (2.0 V VOUT(S) 5.3 V, VIN = VOUT(S) + 2.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 160°C ( ) 

 
•  : 3.0 V ~ 11.3 V 0.1 V  
•  : A  : 1.8 V ~ 36.0 V 
  B  : 2.5 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  " " / " " : " " : 5.0% VHYS 30.0% (Tj = −40°C ~ +125°C) 
  " " : VHYS = 0% 
•  : ±20% (CD = 3.3 nF, Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : N  
  CMOS  

 
•  : 2.2 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +125°C) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *2 

*1.  IC  
*2.   

1 CD
2 VSS
3 VIN
4 VOUT
5 RO

1 RO
2 VSS
3 VOUT
4 VIN
5 CD

1 NC
2 VOUT
3 RO
4 NC
5 CD
6 VSS
7 NC
8 VIN

SOT-23-5

1 32

45

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2

SOT-89-5

1 32

45



 A/B/C/D type E/F/G/H type

1 VDD VDD
2 NC SENSE
3 OUT OUT
4 CP CP
5 VSS VSS
6 CN CN

SOT-23-6

1 32

5 46

•  : 5.0 V ~ 10.0 V ( 0.05 V ) 
•  : ±2.0% (Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : ±20% (CN = 3.3 nF, Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : 5.25 V ~ 13.0 V ( 0.05 V ) 
•  : ±2.0% (Ta = −40°C ~ +125°C, 5.0% VHYS 20.0%) 
 ±2.5% (Ta = −40°C ~ +125°C, 20.0% VHYS 30.0%) 
•  : ±20% (CP = 3.3 nF, Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : 600 nA ( ) 
•  : 1.8 V ~ 36.0 V 
• *1 :  " " / " " 
 5.0% ~ 30.0% (Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : N  
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *2 

 
*1.  " " 5.0% ~ 30.0%  
*2.  

 J/K/L/M type N/P/Q/R type

1 VDD VDD
2 NC SENSE
3 OUT OUT
4 CP CP
5 VSS VSS
6 CN CN

SOT-23-6

1 32

5 46

•  : J / K / L / M  (VDD ) : 3.6 V ~ 4.95 V ( 0.05 V ) 
 N / P / Q / R  (SENSE ) : 3.0 V ~ 4.95 V ( 0.05 V ) 
•  : ±3.0% (−VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = −40°C ~ +125°C) 
 ±2.5% (−VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : ±20% (CN = 3.3 nF, Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : J / K / L / M  (VDD ) : 3.8 V ~ 6.4 V ( 0.05 V ) 
 N / P / Q / R  (SENSE ) : 3.15 V ~ 6.4 V ( 0.05 V ) 
•  : ±3.0% (−VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = −40°C ~ +125°C, 5.0% VHYS 20.0%) 
 ±3.5% (−VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = −40°C ~ +125°C, 20.0% VHYS 30.0%) 
 ±2.5% (−VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = −40°C ~ +125°C, 5.0% VHYS 20.0%) 
 ±3.0% (−VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = −40°C ~ +125°C, 20.0% VHYS 30.0%) 
•  : ±20% (CP = 3.3 nF, Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : 600 nA ( ) 
•  : 1.8 V ~ 36.0 V 
• *1 :  " " / " " 
 5.0% ~ 30.0% (Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : N  
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V
• AEC-Q100 *2

 
*1.  " " 5.0% ~ 30.0%  
*2.  



 A/B/C/D type E/F/G/H type

1 VDD VDD
2 NC SENSE
3 OUT OUT
4 CP CP
5 VSS VSS
6 CN CN

SOT-23-6

1 32

5 46

•  : 5.0 V ~ 10.0 V ( 0.05 V ) 
•  : ±1.5% (Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : ±20% (CN = 3.3 nF, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 5.25 V ~ 13.0 V ( 0.05 V ) 
•  : ±1.5% (Ta = −40°C ~ +105°C, 5.0% VHYS 20.0%) 
 ±2.0% (Ta = −40°C ~ +105°C, 20.0% VHYS 30.0%) 
•  : ±20% (CP = 3.3 nF, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 600 nA ( ) 
•  : 1.8 V ~ 36.0 V 
• *1 :  " " / " " 
 5.0% ~ 30.0% (Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : N  
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *2 

 
*1.  " " 5.0% ~ 30.0%  
*2.  

 J/K/L/M type N/P/Q/R type

1 VDD VDD
2 NC SENSE
3 OUT OUT
4 CP CP
5 VSS VSS
6 CN CN

SOT-23-6

1 32

5 46

•  : J / K / L / M  (VDD ) : 3.6 V ~ 4.95 V ( 0.05 V ) 
 N / P / Q / R  (SENSE ) : 3.0 V ~ 4.95 V ( 0.05 V ) 
•  : ±3.0% (−VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
 ±2.5% (−VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : ±20% (CN = 3.3 nF, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : J / K / L / M  (VDD ) : 3.8 V ~ 6.4 V ( 0.05 V ) 
 N / P / Q / R  (SENSE ) : 3.15 V ~ 6.4 V ( 0.05 V ) 
•  : ±3.0% (−VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = −40°C ~ +105°C, 5.0% VHYS 20.0%) 
 ±3.5% (−VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = −40°C ~ +105°C, 20.0% VHYS 30.0%) 
 ±2.5% (−VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = −40°C ~ +105°C, 5.0% VHYS 20.0%) 
 ±3.0% (−VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = −40°C ~ +105°C, 20.0% VHYS 30.0%) 
•  : ±20% (CP = 3.3 nF, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 600 nA ( ) 
•  : 1.8 V ~ 36.0 V 
• *1 :  " " / " " 
 5.0% ~ 30.0% (Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : N  
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V
• AEC-Q100 *2 

 
*1.  " " 5.0% ~ 30.0%  
*2.  



•  : 1.2 V ~ 4.6 V ( 0.1 V ) 
•  : ±3.0% (2.4 V −VDET 4.6 V, Ta = −40°C ~ +125°C) 
  ±(2.5% + 12 mV) (1.2 V −VDET 2.4 V, Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : 270 nA ( ) (1.2 V −VDET 2.3 V) 
•  : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS ) 
• *1 : 5% ±2% (Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : ±15% (CD = 4.7 nF, Ta = +25°C) 
•  : N  (  "L") 
  CMOS  (  "L") 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2 

*1.  
*2.  

•  : 1.2 V ~ 4.6 V ( 0.1 V ) 
•  : ±3.0% (2.4 V −VDET 4.6 V, Ta = −40°C ~ +125°C) 
  ±(2.5% + 12 mV) (1.2 V −VDET 2.4 V, Ta = −40°C ~ +125°C) 
•  : 270 nA ( ) (1.2 V −VDET 2.3 V) 
•  : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS ) 
•  : ±15% (CD = 4.7 nF, Ta = +25°C) 
•  : N  (  "L") 
  CMOS  (  "L") 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *1 

*1.  

1 OUT
2 VDD
3 VSS
4 NC
5 CD

1 VSS
2 VDD
3 CD
4 OUT

SC-82AB

1 2

34

SOT-23-5

1 32

45

1 OUT
2 VDD
3 VSS
4 NC
5 CD

1 VSS
2 VDD
3 CD
4 OUT

SC-82AB

1 2

34

SOT-23-5

1 32

45

•  : 1.2 V ~ 4.6 V ( 0.1 V ) 
•  : ±2.5% (2.4 V −VDET 4.6 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
  ±(2.0% + 12 mV) (1.2 V −VDET 2.4 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 270 nA ( ) (1.2 V −VDET 2.3 V) 
•  : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS ) 
• *1 : 5% ±2% (Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : ±15% (CD = 4.7 nF, Ta = +25°C) 
•  : N  (  "L") 
  CMOS  (  "L") 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2    

*1.  
*2.  

•  : 1.2 V ~ 4.6 V ( 0.1 V ) 
•  : ±2.5% (2.4 V −VDET 4.6 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
  ±(2.0% + 12 mV) (1.2 V −VDET 2.4 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 270 nA ( ) (1.2 V −VDET 2.3 V) 
•  : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS ) 
•  : ±15% (CD = 4.7 nF, Ta = +25°C) 
•  : N  (  "L") 
  CMOS  (  "L") 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *1 

*1.  

1 OUT
2 VDD
3 VSS
4 NC
5 CD

1 VSS
2 VDD
3 CD
4 OUT

1 VSS
2 OUT
3 CD
4 VDD

SNT-4A

4
32

1

SC-82AB

1 2

34

SOT-23-5

1 32

45

1 OUT
2 VDD
3 VSS
4 NC
5 CD

1 VSS
2 VDD
3 CD
4 OUT

SC-82AB

1 2

34

SOT-23-5

1 32

45



•  : 1.0 V ~ 5.0 V ( 0.1 V ) 
•  : ±3.5% (2.2 V −VDET(S) 5.0 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
  ±(2.5% + 22 mV) (1.0 V −VDET(S) 2.2 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 500 nA ( ) 
•  : 0.95 V ~ 10.0 V 
•  : 5% ± 2% (Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : N  (  "L") 
  CMOS  (  "L") 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *1 

 
*1.  

•  : 1.0 V ~ 5.0 V ( 0.1 V ) 
•  : ±3.5% (2.2 V −VDET(S) 5.0 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
  ±(2.5% + 22 mV) (1.0 V −VDET(S) 2.2 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 500 nA ( ) 
•  : 0.95 V ~ 10.0 V 
•  : N  (  "L") 
  CMOS  (  "L") 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *1 

 
*1.  

 S-19102

1 OUT
2 VDD
3 VSS
4 NC
5 SENSE

S-19108

OUT
VSS
VDD
SENSE
NC

SOT-23-5

1 32

45

 S-19103

1 OUT
2 VDD
3 VSS
4 NC
5 SENSE

S-19109

OUT
VSS
VDD
SENSE
NC

SOT-23-5

1 32

45

•  : 1.0 V ~ 5.0 V ( 0.1 V ) 
•  : ±3.5% (2.2 V −VDET(S) 5.0 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
  ±(2.5% + 22 mV) (1.0 V −VDET(S) 2.2 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 500 nA ( ) 
•  : 0.95 V ~ 10.0 V 
•  : 5% ± 2% (Ta = −40°C ~ +105°C) 
• : ±34% (CD = 4.7 nF, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : N  (  "L") 
  CMOS  (  "L") 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *1 

 
*1.  

•  : 1.0 V ~ 5.0 V ( 0.1 V ) 
•  : ±3.5% (2.2 V −VDET(S) 5.0 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
  ±(2.5% + 22 mV) (1.0 V −VDET(S) 2.2 V, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : 500 nA ( ) 
•  : 0.95 V ~ 10.0 V 
• : ±34% (CD = 4.7 nF, Ta = −40°C ~ +105°C) 
•  : N  (  "L") 
  CMOS  (  "L") 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *1 

 
*1.  

 S-19104

1 OUT
2 VDD
3 VSS
4 CD
5 SENSE

S-19106

OUT
VSS
VDD
SENSE
CD

SOT-23-5

1 32

45

 S-19105

1 OUT
2 VDD
3 VSS
4 CD
5 SENSE

S-19107

OUT
VSS
VDD
SENSE
CD

SOT-23-5

1 32

45



 
•  : 3.0 V ~ 5.3 V 0.1 V  
•  : 4.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 120 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 200 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 2.2 μF  
•  : 70 dB ( ) (f = 100 Hz) 
•  :  
•  : 170°C ( ) 
 

 
•  : 2.6 V ~  5.0 V 0.1 V  
•  : ±100 mV (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 18 ms ( ) (CDLY = 47 nF) 
 

 
•  : 1.5 mA ( ) (WADJ ) 
• *2 : 43 ms ( ) (CDLY = 47 nF) 
•  : S-19500  ( WEN  (  : WO / RO )) 
 S-19501  ( WEN  (  : WO RO )) 
•  :   
• :  
 

 
•  : 60 μA ( ) (IOUT = 0 mA ) 
 75 μA ( ) (IOUT 5 mA ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

 S-19500 S-19501
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 VSS VSS
4 DLY DLY
5 WO/RO RO
6 WEN WO
7 WI WI
8 VIN VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

 
•  : 3.3 V 5.0 V 
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 100 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 250 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 170°C ( ) 

 
 

•  : 2.6 V ~  4.7 V 0.1 V  
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 20 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 

 
 

•  : 1.5 mA ( ) (WADJ ) 
• *2 : 46 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 
•  : S-19504  ( WEN  (  : WO / RO )) 
 S-19505  ( WEN  (  : WO RO )) 
•  :   
•  :  

 
 

•  : 3.0 μA ( ) ( )
 5.0 μA ( ) ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

 

 S-19504 S-19505
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 DLY DLY
4 NC NC
5 VSS VSS
6 WO/RO RO
7 WEN WO
8 WI WI
9 VIN VIN

 S-19504 S-19505
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 VSS VSS
4 DLY DLY
5 WO/RO RO
6 WEN WO
7 WI WI
8 VIN VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-9S
5

1 2 3 4 6 7 8 9



 
•  : 3.3 V 5.0 V 
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 100 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 250 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 170°C ( ) 

 
 

•  : 2.6 V ~  4.7 V 0.1 V  
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 20 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 

 
 

•  : 1.5 mA ( ) (WADJ ) 
• *2 : 46 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 
•  : S-19514  ( WEN  (  : WO / RO )) 
 S-19515  ( WEN  (  : WO RO )) 
•  :   
•  :  

 
 

•  : 3.0 μA ( ) ( )
 5.0 μA ( ) ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

 S-19514 S-19515
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 DLY DLY
4 NC NC
5 VSS VSS
6 WO/RO RO
7 WEN WO
8 WI WI
9 VIN VIN

 S-19514 S-19515
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 VSS VSS
4 DLY DLY
5 WO/RO RO
6 WEN WO
7 WI WI
8 VIN VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-9S
5

1 2 3 4 6 7 8 9

 
•  : 3.3 V 5.0 V 
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 100 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 250 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 170°C ( ) 
• ON / OFF  : 

 
 

•  : 2.6 V ~  4.7 V 0.1 V  
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 20 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 

 
 

•  : 1.5 mA ( )  
• *2 : 46 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 
•  :   
•  :  

 
 

•  : 3.2 μA ( ) ( ) 
 0.1 μA ( ) ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

1 VOUT
2 WEN
3 DLY
4 NC
5 VSS
6 WO/RO
7 WI
8 EN
9 VIN

1 VOUT
2 WEN
3 VSS
4 DLY
5 WO/RO
6 WI
7 EN
8 VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-9S
5

1 2 3 4 6 7 8 9



 
•  : 3.0 V ~ 5.3 V 0.1 V  
•  : 4.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 120 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 400 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 2.2 μF  
•  : 70 dB ( ) (f = 100 Hz) 
•  :  
•  : 170°C ( ) 
 

 
•  : 2.6 V ~  5.0 V 0.1 V  
•  : ±100 mV (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 18 ms ( ) (CDLY = 47 nF) 
 

 
•  : 1.5 mA ( ) (WADJ ) 
• *2 : 43 ms ( ) (CDLY = 47 nF) 
•  : S-19502  ( WEN  (  : WO / RO )) 
 S-19503  ( WEN  (  : WO RO )) 
•  :   
• :  
 

 
•  : 60 μA ( ) (IOUT = 0 mA ) 
 75 μA ( ) (IOUT 5 mA ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

 S-19502 S-19503
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 DLY DLY
4 NC NC
5 VSS VSS
6 WO/RO RO
7 WEN WO
8 WI WI
9 VIN VIN

 S-19502 S-19503
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 VSS VSS
4 DLY DLY
5 WO/RO RO
6 WEN WO
7 WI WI
8 VIN VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-9S
5

1 2 3 4 6 7 8 9

 
•  : 3.3 V 5.0 V 
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 100 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 500 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 170°C ( ) 

 
 

•  : 2.6 V ~  4.7 V 0.1 V  
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 20 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 

 
 

•  : 1.5 mA ( ) (WADJ ) 
• *2 : 46 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 
•  : S-19506  ( WEN  (  : WO / RO )) 
 S-19507  ( WEN  (  : WO RO )) 
•  :   
•  :  

 
 

•  : 3.0 μA ( ) ( )
 5.0 μA ( ) ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

 

 S-19506 S-19507
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 DLY DLY
4 NC NC
5 VSS VSS
6 WO/RO RO
7 WEN WO
8 WI WI
9 VIN VIN

 S-19506 S-19507
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 VSS VSS
4 DLY DLY
5 WO/RO RO
6 WEN WO
7 WI WI
8 VIN VIN

HSOP-8A 
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2

TO-252-9S
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•  : 3.3 V 5.0 V 
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 100 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 500 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 170°C ( ) 

 
 

•  : 2.6 V ~  4.7 V 0.1 V  
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 20 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 

 
 

•  : 1.5 mA ( ) (WADJ ) 
• *2 : 46 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 
•  : S-19516  ( WEN  (  : WO / RO )) 
 S-19517  ( WEN  (  : WO RO )) 
•  :   
•  :  

 
 

•  : 3.0 μA ( ) ( )
 5.0 μA ( ) ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

 

 S-19516 S-19517
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 DLY DLY
4 NC NC
5 VSS VSS
6 WO/RO RO
7 WEN WO
8 WI WI
9 VIN VIN

 S-19516 S-19517
1 VOUT VOUT
2 WADJ WADJ
3 VSS VSS
4 DLY DLY
5 WO/RO RO
6 WEN WO
7 WI WI
8 VIN VIN

HSOP-8A 
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•  : 3.3 V 5.0 V 
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 100 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 500 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 170°C ( ) 
• ON / OFF  : 

 
 

•  : 2.6 V ~  4.7 V 0.1 V  
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 20 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 

 
 

•  : 1.5 mA ( )  
• *2 : 46 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 
•  :   
•  :  

 
 

•  : 3.2 μA ( ) ( ) 
 0.1 μA ( ) ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 *3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

1 VOUT
2 WEN
3 DLY
4 NC
5 VSS
6 WO/RO
7 WI
8 EN
9 VIN

1 VOUT
2 WEN
3 VSS
4 DLY
5 WO/RO
6 WI
7 EN
8 VIN

HSOP-8A 
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•  : 3.3 V 5.0 V 
•  : 3.0 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 100 mV ( ) (5.0 V IOUT = 100 mA) 
•  : 500 mA (VIN = VOUT(S) + 1.0 V)*1 
•  : 1.0 μF  
•  :  
•  : 170°C ( ) 
• ON / OFF  : 

 
 

•  : 2.6 V ~  4.7 V 0.1 V  
•  : ±2.0% (Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 0.12 V ( ) 
• *2 : 20 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 

 
 

•  : 1.5 mA ( )  
• *2 : 46 ms ( ) (CDLY = 10 nF) 
•  :   
•  :  

 
 

•  : 3.2 μA ( ) ( ) 
 0.1 μA ( ) ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• 45 V  
• AEC-Q100 **3 

 
*1.  IC
*2.  DLY CDLY  
*3.   

1 VOUT
2 WEN
3 DLY
4 NC
5 VSS
6 WO/RO
7 WI
8 EN
9 VIN

1 VOUT
2 WEN
3 VSS
4 DLY
5 WO/RO
6 WI
7 EN
8 VIN

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

TO-252-9S
5
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•  : 2.0 V ~ 5.0 V 0.1 V  
•  : ±2.0% 
•  : VDD = 0.9 V ~ 6.0 V 
•  : 5% ( ) 
•  : 3.8 μA ( ) 
•  : 14.5 ms ( ) (CPOR = 2200 pF)  
•  : 24.6 ms ( ) (CWDT = 470 pF)  
• : " " " " 
•  : VDD = 2.5 V ~ 6.0 V 
• *1 :  
•  :  
•  : S-19400  ( W

___

 / T  (  : WDO
________

)) 
  S-19401  ( W

___

 / T  (  : RST
_______

WDO
________

)) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *2  

*1. S-19401  
*2.  

•  : 2.0 V ~ 5.0 V 0.1 V  
•  : ±2.0% 
•  : VDD = 0.9 V ~ 6.0 V 
•  : 5% ( ) 
•  : 3.8 μA ( ) 
•  : 14.5 ms ( ) (CPOR = 2200 pF)  
•  : 24.6 ms ( ) (CWDT = 470 pF)  
• : " " " " 
•  : VDD = 2.5 V ~ 6.0 V 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *1  

*1.  

1 RST
2 CPOR
3 CWDT
4 VSS
5 WEN
6 WDO
7 WDI
8 VDD

1 RST
2 CPOR
3 CWDT
4 VSS
5 WEN
6 WDO
7 WDI
8 VDD

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

TMSOP-8

7
6
5

8
2
3
4

1

 S-19400 S-19401
1 W/T RST
2 CPOR CPOR
3 CWDT CWDT
4 VSS VSS
5 WEN WEN
6 WDO WDO
7 WDI WDI
8 VDD VDD

 S-19400 S-19401
1 W/T RST
2 CPOR CPOR
3 CWDT CWDT
4 VSS VSS
5 WEN WEN
6 WDO WDO
7 WDI WDI
8 VDD VDD

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

TMSOP-8

7
6
5

8
2
3
4

1



•  : 4.0 V ~ 36.0 V 
•  ( ) : 2.5 V ~ 12.0 V 
•  : 600 mA 
• FB  : ±1.5%  
•  : 91% 
•  : 2.2 MHz ( )  
•  : 1.2 A ( ) ( ) 
•  : 170°C ( ) ( ) 
•  : Hiccup Latch  
• 100%   
•  : 5.8 ms ( ) 
• (UVLO) : 3.35 V ( ) ( ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)   
• 45 V   
• AEC-Q100 *1  

*1.  

•  : 4.0 V ~ 36.0 V 
•  ( ) : 2.5 V ~ 12.0 V 
•  : 600 mA 
• FB  : ±1.5%  
•  : 95% 
•  : 400 kHz ( )  
•  : 1.2 A ( ) ( ) 
•  : 170°C ( ) ( ) 
•  : Hiccup Latch  
• 100%   
•  : 5.8 ms ( ) 
• (UVLO) : 3.35 V ( ) ( ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)   
• 45 V   
• AEC-Q100 *1  

*1.  

•  : 4.0 V ~ 18.0 V 
•  ( ) : 1.0 V ~ 12.0 V 
•  : 600 mA 
• FB  : ±1.5%  
•  : 91% 
•  : 2.2 MHz ( )  
•  : 1.2 A ( ) ( ) 
•  : 170°C ( ) ( ) 
•  : Hiccup Latch  
• 100%   
•  : 5.8 ms ( ) 
• (UVLO) : 3.35 V ( ) ( ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)   
• AEC-Q100 *1  

*1.  
 

•  : 4.0 V ~ 18.0 V 
•  ( ) : 2.5 V ~ 12.0 V 
•  : 600 mA 
• FB  : ±1.5%  
•  : 95% 
•  : 400 kHz ( )  
•  : 1.2 A ( ) ( ) 
•  : 170°C ( ) ( ) 
•  : Hiccup Latch  
• 100%   
•  : 5.8 ms ( ) 
• (UVLO) : 3.35 V ( ) ( ) 
•  :  
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)   
• AEC-Q100 *1  

*1.  

1 VIN
2 FB
3 EN
4 NC
5 NC
6 VREG
7 VSS
8 SW

1 VIN
2 FB
3 EN
4 NC
5 NC
6 VREG
7 VSS
8 SW

1 VIN
2 FB
3 EN
4 VREG
5 VSS
6 SW

HSNT-6(2025)

5
4

6
2
3

1

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2

1 VIN
2 FB
3 EN
4 NC
5 NC
6 VREG
7 VSS
8 SW

1 VIN
2 FB
3 EN
4 NC
5 NC
6 VREG
7 VSS
8 SW

1 VIN
2 FB
3 EN
4 VREG
5 VSS
6 SW

HSNT-6(2025)

5
4

6
2
3

1

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2

1 VIN
2 FB
3 EN
4 NC
5 NC
6 VREG
7 VSS
8 SW

1 VIN
2 FB
3 EN
4 NC
5 NC
6 VREG
7 VSS
8 SW

1 VIN
2 FB
3 EN
4 VREG
5 VSS
6 SW

HSNT-6(2025)

5
4

6
2
3

1

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2

1 VIN
2 FB
3 EN
4 NC
5 NC
6 VREG
7 VSS
8 SW

1 VIN
2 FB
3 EN
4 NC
5 NC
6 VREG
7 VSS
8 SW

1 VIN
2 FB
3 EN
4 VREG
5 VSS
6 SW

HSNT-6(2025)

5
4

6
2
3

1

HSNT-8(2030)

1 8

4 5

HTMSOP-8 

8

5
6
7

1

4
3
2



•  ( ) : 3.3 V ~ 20.0 V  
•  ( ) : 3.3 V ~ 15.0 V 0.1 V  
•  : 4.5 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.3% (1.0 mA IOUT 30 mA Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 240 mV ( ) (3.3 V IOUT = 300 mA) 
•  :  : 80 μA ( ) 170 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
  : 1.0 μA ( ) 5.0 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +90°C) 
•  : 400 mA (VIN VOUT(S) + 2.0 V)*1 
•  : 4.7 μF
• : 170°C ( ) 
•  :  
• ON / OFF  :  
•   
•  : CSO  
•  :  
•  : IREV = 45 μA ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)   
• 45 V   
• AEC-Q100 *2  

*1.
*2.   

 S-19700x00 S-19700x33~F0
1 VIN VIN
2 SENSE SENSE
3 VDD VDD
4 CSO CSO
5 ON/OFF ON/OFF
6 VSS VSS
7 VADJ INT
8 VOUT VOUT

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2

•  ( ) : 3.3 V ~ 20.0 V  
•  ( ) : 3.3 V ~ 15.0 V 0.1 V  
•  : 4.5 V ~ 36.0 V 
•  : ±2.3% (1.0 mA IOUT 30 mA Tj = −40°C ~ +150°C) 
•  : 240 mV ( ) (3.3 V IOUT = 300 mA) 
•  :  : 80 μA ( ) 170 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +150°C) 
  : 1.0 μA ( ) 5.0 μA ( ) (Tj = −40°C ~ +90°C) 
•  : 600 mA (VIN VOUT(S) + 2.0 V)*1 
•  : 4.7 μF
• : 170°C ( ) 
•  :  
• ON / OFF  :  
•   
•  : CSO  
•  :  
•  : IREV = 45 μA ( ) 
•  : Ta = −40°C ~ +125°C 
•  (Sn 100%)   
• 45 V   
• AEC-Q100 *2  

*1.
*2.   

 S-19701x00 S-19701x33~F0
1 VIN VIN
2 SENSE SENSE
3 VDD VDD
4 CSO CSO
5 ON/OFF ON/OFF
6 VSS VSS
7 VADJ INT
8 VOUT VOUT

HSOP-8A 

8

5

6

7

1

4

3

2



1 VIN
2 SENSE
3 VDD
4 ON/OFF
5 OL
6 SC
7 VSS
8 OUT

TMSOP-8

7
6
5

8
2
3
4

1

  : VDD = 2.7 V ~ 10.0 V 
  : ISS1 = 12 A ( ), ISS1 = 24 A ( ) (Tj = 40°C ~ 105°C) 
  : RON = 1.1  ( ), RON = 3.7  ( ) (Tj = 40°C ~ 105°C) 
  : 40 mA ~ 100 mA 10 mA  
  : ILIM  0.3 ~ ILIM  1.0  (ISHORT 30 mA) 0.1  
  : 2.5 mA ~ 30 mA 2.5 mA  
  : 165°C ( )  

 
 ON / OFF  :  
   : Ta = 40°C ~ 105°C 
  (Sn 100%)  
 AEC-Q100 *1  

*1.  

•  
n (n = 1 ~ 6) : 2.500 V ~ 4.500 V (25 mV ) ±20 mV (Ta = +25°C) 

±30 mV (Ta = −5°C ~ +55°C) 
n (n = 1 ~ 6) : 2.300 V ~ 4.500 V*1 ±50 mV 
n (n = 1 ~ 6) : 1.500 V ~ 3.000 V (100 mV )*2, *3 ±80 mV 
n (n = 1 ~ 6) : 1.500 V ~ 3.300 V*4 ±100 mV 

• OUT2  
 :  

•  ( ) 
 : 32 ms 64 ms 128 ms 256 ms 
 : 2.0 ms 4.0 ms 8.0 ms 16.0 ms 

• SEL1 SEL2 3  ~ 6  
• 2   

 : OUT1  :  
 : OUT1  :  

  OUT2  :  
•  : CMOS N  
•  :  "H"  "L" 
•  : 28.0 V 
•  : 6.0 V ~ 28.0 V 
•  : Ta = −40°C ~ +105°C 
•  

 : 18 μA ( ) (Ta = +25°C) 
•  (Sn 100%)  
• AEC-Q100 *5 
• (Functional Safety Requirements) *5, *6 : 

"Hardware Safety Analysis Report" 
"Hardware Integration and Testing Report" 
"Qualification Kit" 

 
*1.  =  −  

( n (n = 1 ~ 6) 0 V ~ 400 mV 50 mV ) 
*2. 2.5 V  
*3. 3 n (n = 1 ~ 6) 2.0 V  
*4.  =  +  

( n (n = 1 ~ 6) 0 V ~ 0.7 V 100 mV ) 
*5.  
*6.  

1 VDD1
2 VC1
3 VC2
4 VC3
5 VC4
6 VC5
7 VC6
8 VSS

9 NC
10 OUT2
11 OUT1
12 SEL2
13 SEL1
14 CLK
15 RSTB
16 VDD2

5
4

6

8
7

2
3

1

12
13

11

9
10

15
14

16
HTSSOP-16



 
 : 2.0 V ~ 4.6 V (5 mV )  ±12 mV (2.0 V VBU 2.4 V) 

    ±0.5% (2.4 V VBU 4.6 V) 
 : 2.0 V ~ 4.6 V*1  ±24 mV (2.0 V VBL 2.4 V)

    ±1.0% (2.4 V VBL 4.6 V) 
 : 2.0 V ~ 4.6 V (5 mV )  ±12 mV (2.0 V VCU 2.4 V) 

     ±0.5% (2.4 V VCU 4.6 V) 
 : 2.0 V ~ 4.6 V*2  ±24 mV (2.0 V VCL 2.4 V) 

    ±1.0% (2.4 V VCL 4.6 V) 
CB  − VSS 5 Ω ( ) N  

: 2.0 μA ( ) (Ta = +25°C) 
 ( ) 

CO  : CMOS    "H"  "L" 
 N    "H"  "L" 

CE
_____

 
: Ta = −40°C ~ +105°C 

 (Sn 100%)  
AEC-Q100 3 

*1.  =  −  
 ( 0 V 0.1 V ~ 0.7 V 50 mV ) 
*2.  =  −  
 ( 0 V 0.1 V ~ 0.7 V 50 mV ) 
*3.  

1 CO
2 VSS
3 DP
4 CE
5 VDD
6 CB

SOT-23-6

1 32

5 46

 
  n (n = 1 ~ 5) 

3.60 V ~ 4.50 V (50 mV ) 
20 mV (Ta = 25 C) 
30 mV (Ta = 5 C ~ 55 C) 

  n (n = 1 ~ 5) 
0.0 mV ~ 550 mV (50 mV ) 
300 mV ~ 550 mV   20% 
100 mV ~ 250 mV   50 mV 

0.0 mV ~ 50 mV   25 mV 
 

 
 ( ) 

 : 26 V 
 : 6 V ~ 24 V 
 : Ta = 40 C ~ 85 C 

 
VCUn  1.0 V  : 10 A ( ) (Ta = 25 C) 
2.3 V  :  8 A ( ) (Ta = 25 C) 

 (Sn 100%)  
AEC-Q100 *1 

*1.  

1 VDD
2 VC1
3 VC2
4 VC3
5 VC4
6 VC5
7 VSS
8 NPI

9 CO
10 CAO
11 CLKI
12 RSTI
13 RSTO
14 CLKO
15 CAI
16 CTL

16-Pin TSSOP

5
4

6

8
7

2
3

1

12
13

11

9
10

15
14

16



A

D
HE

C
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